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MATERIAŁY ELEKTRONICZNE NR 3 (55) - 1986 

K PIETRZAK, W. K. WŁOSIŃSKI: Spajanie ceramicznych przewodników jonowych 
z rnetalami 

Przedyskutowano (na podstawie literatury) wymagania stawiane o g n i w o m siarka-sód 
oraz przedstawiono warunki pracy przewodników jonowych. 
Omów iono następujące techniki spajania ceramicznych przewodn ikówjonowych z me-
ta lami ; 
- spajanie lu tami amorf icznymi (szkliwami) 
- lu towanie poprzez metaliczne warstwy pośrednie 
- spajanie lu tami aktywnymi 
- spajanie metodą kompresyjną i termokompresyjną 
- spajanie przy udziale zewnętrznego pola elektrycznego (elektrospajanie) 
Podano wyniki prac własnych nad spajaniem przewodn ików jonowych z metalami me-
todami : 
- spajania szkl iwami 
- spajania z udziałem zewnętrznego pola elektrycznego 
- bezpośredniego spa jan ia / i -A I jO j z Cu-podając optymalne warunki procesów. 
Przedstawiono program prac przyszłościowych. 

A. SZYMAŃSKI: Spiralna wersja układu okresowego pierwiastków 

Przedstawiono i uzasadniono technologiczną użyteczność spiralnego układu pierwias-
tków z narastaniem spirali zgodnie z liczbą atomową przy kątowym układzie grup i pod-
grup pierwiastków. 

E. TOMASIK, H. NIEPIELSKA: Pasty lutownicze miękkie i twarde - charakterystyka 
i aplikacja 

W artykule przedstawiono stan techniki wzakresie spoiw miękkich i twardych w postaci 
past oraz opisano pasty lutownicze opracowane w ITME. 
O m ó w i o n o zalety stosowania past, metody dozowania oraz przedstawiono wyniki 
badań opracowanych past twardych. 
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K. PIETRZAK, W. K. WtOSINSKI; Bonding of ionic ceramic conductors to metals 

Requirements as to sodium-sulphur batteries and operat ing condi t ions are discussed 
(basing on literature review). 
The fo l lowing jo in ing techniques of ionic ceramic conductors to metals are presented: 
- brazing wi th sealing glasses 
- brazing wi th metallic interlayers 
- active brazing 
- pressure weld ing and hot-pressure weld ing 
- field-assisted bonding 
The results of research works carried out by authors are given. 
They include fo l lowing methods: 
- brazing wi th sealing glasses 
- f ield-assisted bonding 
- direct bonding o f / i -A l jOa to Cu. 
The op t imum condi t ions of jo in ing processes and the program of future research are 
given. 

A SZYMAŃSKI: Spiral Version of Periodic System of Elements 

Spiral Periodic System and its technological usefulness are presented. Spiral g rowth 
accord ing to atomic number radial ly and chemical periodicity angularly. 

E. TOMASIK, H. NIEPIELSKA: Soldering and brazing pastes - characteristic and appli-
cation 

In the paper, the status of the technology of soft and hard solder ing pastes is presen-
tend and the solder ing pastes worked up in ITME are described. 
The advantages of the appl icat ion of the pastes as well as the methods of dosage are 
discussed and the results of the test ing of the worked upkard solder ing pastes are pre-
sented. 
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K. r iEDKAK, B. K. EnOCWHhCK^A . Coedunenue ceapKOÚ KepaMw^ecKux npoeoÓHUKoe 
iiOHHbix c MemannaMU 

Ha ocHOBaHMM nnxepaTypbi o6cy>KfleHbi 6bmM ipeóosaHua A^a óa iape í i cepa-Harpui í 
M npeflCTaBneHbi ycnoBnn paóoTbi noHHbix npoeoflHMKOB. 
06cy>KaeHbi cneAyKDinne rexHUKn coeAUHenun cBapKOíí KepaMH4ecKMX mohhwx npo-
boahukob c MerannaMn: 
- coeAUHeHMe ceapKoPi aMop(|3HbiMM npunoñMn (rnaaypbKD) 
- naíÍKa nocpeACTBOM MeTannuHecKnx np0Me>KyT0HHbix cnoeB 
- coeAUHeHue cBapKoíí nocpeACTBOM aKTMBHbix npMnoeB 
- coeAUHeHkie cBapKoü KOMnpeccnoHHbiM n lepMOKOMnpeccMOHHbiM MeioAOM 
- coeAUHeHue CBapKOÍí c noMombio BHeujHero aneKipMHecKoro nonR (sneKrpo-

CBapKa). 
npeACTaeneHbi pesynbiaTbi coScTBeHHoro i pyAa no Bonpocy coeAMHeHn;! cBapKOíí 
MOHHbix npoBOAHMKOB c MeTannaMM, cneAywujMMn MeroAaMn: 
- rnaaypbKD 
- c noMoiubKD BHeujHero aneKipMMecKoro nona 
- HenocpeACTBeHHoro coeAUHeMun /Í-AI2O3 c Cu yKasbisafl oninManbHbie ycnoBMfl 

npoueccoB. 
ripeACTaBneHa nporpaiviMa 6yAyiAnx pa5oT. 

A. LUHMAHbCKH: CnupanbHbiü eapuaHm nepuodu^ecKOÚ cucmeMbi sneMenmoe 

í lpeflCTasneHa m 060CH0BaHa TexHonorunecKafl npnroAHOCTb cnupa/ibHOíí cxeMbi 
s/ieMeHTOB c HapaciaHueM cnupann comacHO aioMHOiviy nuc/ iy npM yrnoBOM pacno-
ncxeHMM rpynn n noArpynn a/ieivieHTOB. 

3. TOMACMK, X. HEDEf lbCKA: Mnexue u meépdbie nannbHbie nacmu - xapaKme-
pucmuKa u npuMeHenue 

B craTbe yKaaaHO cocToanne t c x h u k h b o6nacTM MarKux m TsepAwx nacToo6pa3Hbix 
npMnoeB m npeACTasneHO nannbHbie nacTbi, pa3pa6oTaHHbie b MT3M. OnucaHbi nono-
>KHTenbHbie HepTbi npi/iMeneMu« naanbHbix nací , MeiOAbi ao3mpobkm h peaynbraTbi 
ncnbiTaHMM naapaOoTaHHbix iBepAbix nací . 
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NOMINACJE PROFESORSKIE 

W dniu 14 maja 1986 rol<u Rada Państwa nadata uchwałą z dnia 11 kwietnia 
1986 roku tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk technicznych prof. dr hab. inż. 
Romualdowi Sławomirowi Wadasowi z Instytutu Technologi i Materiałów Elektro-
nicznych w Warszawie. 

Prof. Romuald S. Wadas urodzony 1 lutego 1929 roku 
w Szaniawach ukończył studia w Politechnice War-
szawskiej uzyskując dyplom inżyniera elektronika 
w 1953 roku i magistra łączności w 1955 roku Tytuł 
doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1960 w Po-
litechnice Warszawskiej, a tytuł doktora habilitowa-
nego w 1964 roku w Instytucie Podstawowych Pro-
b lemów Techniki PAN w Warszawie 

Pracę rozpoczął jako asystent na Wydziale Łączności 
Politechniki Warszawskiej (1953). Następnie pracował 
wIPPT PAN (1960-1966). Z wydzieleniem sięzlPPT PAN 

Instytutu Technologii Elektronowej przechodzi do pracy w nowo utworzonej jednostce 
(1966 1970), przechodząc z kolei ze swoim zespołem do Instytutu Fizyki PAN (1970-74) 
W 1974 roku przechodzi do pracy w lTME, gdzie pracuje do chwil i obecnej 

Równocześnie prof R S. Wadas prowadził wykłady w czasie pracy w Politechnice 
Warszawskiej, ale również wokresie pózniejszym. Pracując w Instytucie Fizyki PAN wy 
kładał ,,Problemy magnetyzmu" w Uniwersytecie Warszawskim oraz „Podstawy ma-
gnetyzmu" na studium doktoranckim. W latach 1978-80 wykładał , ,Biomagnetyzm" 
oraz ,,Amorfizm w magnetykach" w Uniwersytecie Łódzkim. 

Prof R S Wadas posiada w dorobku naukowym i zawodowym cztery książki wy-
dane przez PWN, około 100 artykułów i referatówkonferencyjnych krajowych i zagrani-
cznych oraz wiele wdrożeń przemysłowych z zakresu magnesów ferrytowych, ferrytów 
pamięciowych i ferrytów niklowych. 

W latach 1969-70 prof. R. S. Wadas pełni ł funkcję Dyrektora Naukowego winstytucie 
Technologii Elektronowej PAN. 

/a działalność naukowo techniczna został wyrożniony Państwową Nagroda Zespo 
Iowa II Stopnia (1964), Nagrodą Komitetu Nauki i Techniki (1969), Nagrodą Sekretarza 
Naukowego FAN (1971) i Nagroda Sekretarza Wydziału IV PAN (1962) oraz za całokształt 
swych prac Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969). 

Szczególnymi osiągnięciami prof. R. S. Wadasa sa prace z zakresu wytwarzania wy 
sokopojemnosciowych pamięci domenowych na podłożach z granatów oraz promo 
Aianie 11 doktorow i inspiracje podjęcia trzech prac habil i tacyjnych z zakresu magne 
lyzmu. 
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w dniu M maja 1986 roku Rada Paristwa nadała uchwałą z dnia 11 kwietnia 
1986 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych dr hab. Andrze-
jowi Szymańskiemu - Sekretarzowi Naukowemu w Instytucie Technologi i Mater ia łów 
Elektronicznych w Warszawie. 

Prof. Andrzej Szymański urodzony 13 maja 1934 roku 
w Panasówce ukończył studia w Uniwersytecie War-
szawskim (1956) uzyskując tytuł magistra mineralogi i 

t> , 'tt - H ^ ^ H E ' geochemii. Tytuł doktora f i lozofi i w zakresie minera-
^ ł i i i i j j ^ ' ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ! logii i petrografi i uzyskał w roku 1968 w Uniwesytecie 

Wrocławskim, a tytuł doktora habi l i towanego nauk 
technicznych w zakresie chemi i w Politechnice Wroc-
ławskiej w roku 1973. 

Pracę rozpoczął jako nauczyciel minerologi i i tech 
nologi i surowców mineralnych w Technikum Geolo-
gicznym w Warszawie (1956). Następnie pracował jako 

I ł t e t o * ^ . .^ twW inżynier w Kamien io łomach Granitu w Strzelinie i Uz-
l i J i i Ł - ^ - ^ r t - ^ ^ E ^ H drowiskach Świeradów i Czerniawa w Świeradowie 

(1958-1959). Od roku 1960 prof. A. Szymański związał 
się z przemysłowymi laborator iami badawczymi: prze-
mysłu ściernego - Biuro Projektów Koprotech 
(1959-1980), przemysłu ceramicznego - COBR Polte-
cer (1967-1974) i przemysłu elektronicznego - ITME 
(1974 do chwi l i obecnej). 

Równocześnie prof. A. Szymański prowadzi ł wykłady z „Technolog i i ceramiki" 
w Politechnice Poznansklej (1975/76), „Badań technologicznych ceramik i " w AGH Kra 
ków (1976/77), „Fizykochemii ciała sta łego" w Politechnice Białostockiej (1978/79) 
i , ,Mineralogi i eksperymentalnej i technologi i surowców minera lnych" na Wydziale 
Geolog ii Uniwersytetu Warszawskiego (1981/82 do chwi l i obecnej) na podstawie opra-
cowanego przez siebie programu zajęć. 

Prof. A. Szymański posiada w dorobku naukowym i zawodowym dwie współautor-
skie książki opubl ikowane przez Wydawnic twa Geologiczne w Warszawie (1976) oraz 
koedytorską książkę z serii Wydawnic twa Elsevier „Mater ia ls Science Mono-
graphs - Synthetic Materials for Elektronics" (1981) i następne cztery książki wyda-
wane aktualnie w języku angielskim wkoedyc j i PWN -Elsevier (Amsterdam) i PWN 
- Ellis Horwood( Londyn), ponad 150 artykułów i referatów konferencyjnych krajo-

wych i zagranicznych oraz 28 patentów, tudzież szereg wdrożeń przemysłowych. 
Prof. A. Szymański jest z ramienia Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego człon-

kiem Komisj i Wzrostu Kryształów Międzynarodowej Asocjacj i Mineralogicznej (od 
(1978) i członkiem International CounciI for Appl ied Minera logy (wybranym na Kon-
gresie ICAM w Los Angeles, od 1984). Był lub jest członkiem czterech Komi te tów PAN: 
Nauki o Materiałach (1978-80), Elektroniki i Telekomunikacji - Zespół Techniki Świat-
łowodowe j (1978-80), Nauk Mineralogicznych (1981 do chwi l i obecnej, jako przewodni-
czący Komisj i Mineralogi i Stosowanej) oraz Krystalograf i i (1984 do chwi l i obecnej). 
Jest członkiem stowarzyszeń NOT: SIMP, SiTPMB i SEP oraz rzeczoznawcą w SiTMB 
i SEP. 

Za działalność techniczną został wyróżniony nagrodą zbiorową Ministra Nauki 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki w roku 1973 oraz przyznaniem przez Ministra Przemy-
słu Maszynowego specjalizacji zawodowej stopnia pierwszego w zakresie mater iałów 
ściernych i polerskich w roku 1978. 

Szczególną zasługą prof. Andrzeja Szymańskiego jest aktywizacja środowiska mine-
ralogicznego w dziedzinach współczesnej technologi i mater ia łowej. W t ym zakresie 
promował kilku doktorów. http://rcin.org.pl
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